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технических
база микро- и

ультразвуковые микроэлектромеханические датчики нашли
применение в р€вличных областях промышленности и медицины. основным
параметроМ прИ выборе ультр€ввукового датчика является резонансн€UIчастота, Ключевым элементом таких датчиков, от которого зависят
чувствительность и резонансная частота, является сенсор (многослойная
мембрана), выбор оптим€Lльного сочетания материЕtлов в многослойной
структуре и её конструктивных параметров является важной задачей длясоздания многочастотных ультр€ввуковых микроэлектромеханических
датчиков, На основании этого диссертация Малохатко С.В. носит актуальный
характер, так как в данной работе приведены результаты как теоретических
исследований конструкций пьезоэлектрических микроэлектромеханических
ультр€ввуковых сенсоров, так и эксперимент€lльных исследований способов
получения материutлов для многослойной структуры.

результаты эксперимент€rльных исследований, достигнутые Малохаткос.в., дополняют существующие данные о получении плёнок Мо п zпо.также автор работы вводит пороговый критерий и с его учетом предлагает
новый способ проектирования мембранных матричных пьезоэлектрических
МЭМС-сенсоров.

в качестве замечания по автореферату можно отметить, чтоотсутствует оценка удельного сопротивления полученных пленок оксида
ЦИНКа, ОДНаКО ОТМеЧеННОе ЗаМеЧание не ум€шIяет значимость и новизну
проведенного исследования.

в целом, диссертационная работа Малохатко С.в. <<исследование и
разработка матричных пьезоэлектрических микроэлектромеханических
ультр€lзвуковых сенсоров)> соответствует требованИЯМ пlrцlтов <<Положения

присуждении ученых степеней>>, предъявляемым рФвАкrL,,) LLyvлD)1.EJr)lý1\1'ы1v1 .trлК rЦ) К ДИССеРТаЦИЯМ,
а её автор Малохатко Софъя Владимировна заслуживает присуждения ученой



I
степени кандидата технических наук по специ€UIьности 2.2.2 - Электронная
компонентн€ш база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств.
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